EAB 1

EAB 1 Dreifachdiode

vE| v 7865 Die Dreifachdiode EAB 1 be-  gaxa?
A‘;:% PSR ST g Pl i steht aus drei Diodenanoden, -
die um eine gemeinsame hori-
zontal gelagerte Kathode an- N
! gebracht sind. Sie wurde ins-
besondere fiir die sogenannte

Dreidiodenschaltung  entwor-
fen. Diese Schaltung hat den
Zweck, die Verzerrung und
andere unerwiinschte Effekte,
die infolge des bisher iiblichen Abb. 1
Systemes der Verzégerung der Abmessungen in mm.
automatischen Lautstiirkerege-
lung auftraten, zu beseitigen,
und sie erfordert die Verwen-
dung von drei Dioden. Die
Dreidiodenschaltung  kommt
nur fiir hochwertige Empfin-
ger in Betracht, und infolge-
- l . dessen liegt es nahe, die Dioden
gt 4 AV/ 1 » i nicht mit irgendeinem Ver-
starkersystem  zusammenzu-
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= ek % .S = =101 bauen, da hiermit zwangslaufig

- il 0 ﬁ Nachteile verl.)u.nden sind.
: / A | | i i In der Dreidiodenschaltung
0.05 1 Pl g | m{‘ wird eine Diode als Detektor,
of at 10 Vir (e eine zweite fiir die automa-
Abb. 3 tische Lautstirkeregelung und
Gleichspannung V' und Zunahme der Gleich- eine dritte fir die Verziigerung
spannung |} an den Klemmen des Ableit- der automatischen Lautstar-

widerstandes einer Diode der EAB 1 als Funktion
der unmodulicrten H.F.-Wechselspannung. N.F.- ke.regel.ung Verwend_et. .
Wechselspannung VNF an den Klemmen des Die Diode zur Clelchrlchtung

Abl(-ilwid(;]::stan(les‘ einer Di,Od'?, als Funktion des Signales zwecks Abtren- Abb. 2
2035 Diese Kurven setton Tan’ Abege, - nung der niederfrequenten Mo- Eiekusodensnordnung
widerstiinde von 0,1 bis 1M(). dulation ist mit Riicksicht auf und Sockelanschlisse.
sehr geringes Brummen am
weitesten von der Einfiihrung des Heizkorpers entfernt. In der Sockelschaltung der
Abb. 2 ist diese Diode mit dy bezeichnet.
Die Diode, die am niichsten an der Heizkérpereinfithrung liegt und in der Sockelschaltung
der Abb. 2 mit d, bezeichnet ist, hat eine sehr kleine Kapazitit in Bezug auf die Detektor-
diode. Diese Kapazitit ist kleiner als 0,08 ppF. Da die Diode zur automatischen Laut-
starkeregelung aus verschiedenen Griinden meistens an den Primirkreis des vorangehenden
Z.F.-Bandfilters angeschlossen wird, ist die GréBe der Kapazitit zwischen der A.L.R.-
Diode und der Detektordiode #uBerst wichtig. Sie bildet bekanntlich eine Kopplung
zwischen den beiden Bandfilterkreisen, und dadurch kann die Trennschirfe ungiinstig
beeinflult werden. Deswegen wird die Diode d, fiir die automatische Lautstirkeregelung
in Betracht kommen. Die Diode d,, die zwischen den Dioden d;, und d, liegt, kann dann
fiir andere Zwecke dienen, insbesondere fiir die in der Dreidiodenschaltung vorgesehene
Verziogerung der automatischen Lautstarkeregelung.
Die Kapazititen der Dioden in Bezug auf die Kathode sind méglichst klein gehalten.

HEIZDATEN

Heizung: indirekt durch Gleich- oder Wechselstrom, Serien- oder Parallelspeisung.
Heizspannung . . . . . . . . . .. ... oo =63V
Heizstrom . . . . . .. .. ... ... .. ... ....... I =020A
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KAPAZITATEN

Zwischen Dioden d, und d, e e e e e e e e e e Cargz < 0,65 ppF
Zwischen Dioden dy und d; . . . . . . . . . e Caraz < 0,08 puF
Zwischen Dioden dyund d; . . . . . . . . . .. .. Cazas < 0,4 ppF
Zwischen Diode d; und Kathode . . . . . . . . . .. ... Cair = 1,5 uyuF
Zwischen Diode d, und Kathode . . . . . . . . .. . ... Cazr = 1,35 puF
Zwischen Diode d; und Kathode e e e Caze = 2,2 puF
GRENZDATEN
Héchstzulassiger Scheitelwert der Signalspannung an

Dioded, . . . . . . . ... ... Vai = max. 200 V
Héchstzulassiger Scheitelwert der Signalspannung an

Diode dy . . . . . . .. ..o ... Vg2 = max. 200 V
Hochstzulassiger Scheitelwert der Signalspannung an

Dioded; . . . . . .. ... ... .. e Vas = max. 200 V
Hochstzula551ger Gleichstrom durch Diode d, I3 = max. 0,8 mA
Hochstzulassiger Gleichstrom durch Diode d R Iz = max. 0,8 mA
Héchstzulassiger Gleichstrom durch Diode da ...... I3; = max. 0,8 mA
Héchstwert des Widerstandes zwischen Heizfaden und

Kathode . . . . . . . . ... ... ....... Rpr = max. 20.000 Q
Hochstwert der Spannung zwischen Heizfaden und

Kathode (Gleichspannung oder Effektivwert der Wech-

selspanpnung) . . . . . . L L L. ..., Vik = max. 100 V

S Var(Iar = + 0,3 pA)

Einsatzpunkt des Diodenstromes . Vaz(laz = + 0,3 pA) ) = max —1,3V

 Vas(Igz = + 0,3 pA)
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